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Abstract: In the present paper , the electrical conductivity, Hall effect and 

thermoelectric power of single crystals prepared by a special modified Bridgman 

technique have been investigated over the temperature range 228 -553 K for 

electrical conductivity and Hall effect and in the temperature range 181 – 373 K for 

thermoelectric power. Our investigation showed that our samples are P- type 

conducting. The forbidden energy gap was calculated and found to be 0.826 eV, 

whereas the ionization energy of the impurity level was 0.336 eV, the values of the 

electrical conductivity, Hall coefficient and carrier concentration at room 

temperature were 8.55x10
-4

 Ω
-1

 cm
-1

, 1.11x10
6
 cm

3
 C

-1
 and 5.615x10

12
 cm

-3
 

respectively. The Hall mobility at room temperature was found to be 9.52x10
12

 cm
2 

V
-1

s
-1

. The combination of the electrical and thermal measurements in the present 

investigation makes it possible to find various physical parameters such as 

mobilities , effective mass, relaxation times , diffusion coefficients and diffusion 

lengths both for majority and for minority carriers. Also figure of merit was 

determined. This mode of investigation ( crystal growth, electrical conductivity, 

Hall effect and thermoelectric power ) is an ideal way for finding out the possibility 

of making applications for these semiconductor compounds especially in the field of 

energy conversion, semiconductor devices and  electronic engineering  
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الإنماء البلوري والملامح المميزة لبعض مركبات اشباه الموصلات الشالكوجنيديه من 

AIII BIII C2المجموعة 
VI 
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ثناائ  التليرياوم علاى صاورة  -جااليوم -تم الحصول على عينات فائقة الجودة من المركب ثااليوم: البحث ملخص

وتاام التدكااد ماان  لااك ماان ااايل اجااراء تحلياال با  ااعة السااينية  .باسااتادام تقنيااة بريجمااان المعدلااة أحاديااة التبلاار

 . وبالتحليل الحراري التفاضل  

ة ومعامل هول  والقدرة الكهروحرارية ف  مدى واسع من درجاات أجريت قياسات الموصلية الكهربائية المستمر

الحرارة وتحت تفريغ مناسب واظهرت نتائج القياسات أن المركب يسلك سلوك أ باه الموصيت  ات التوصيلية 

كما أمكن تعيين حركية حوامل . أمكن تعيين اتساع النطاق المحظور وموضع مستوى ال وائب المكتسبة.الموجبة

والكتلة الفعالة ومعامل الانت ار وطول مسار الإنت اار وزمان الإساترااء لكال مان حوامال التياار ا  لبياة التيار 

كماااا أمكااان حسااااب كفااااءة المركاااب كعنصااار كهروحاااراري مااان اااايل تقااادير معامااال الاساااتحقاق . وا قلياااة

وها ه العناصار . الكهروحراري له وال ي أظهر أنه عنصر كهروحراري جيد يمكن استادامه ف  تحويال الطاقاة

التا  تام التعااري عليهاا وتقااديرها تسالط الضااوء علاى معظام الثواباات الرئيساية لهاا ا المركاب التاا  تحادد المجااال 

 .التطبيق  المناسب له سواء ف  الدارات الكهربائية أو ف  الالكترونيات  المتقدمة أو كعنصر كهروحراري

 

 

 

 
 


